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Г.А. ОГАНЯН, М.Т. МАНВЕЛЯН, Н.Г. МАРГАРЯН, М.Ц. АЙВАЗЯН  

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТАКТОВОГО 

КОМПАРАТОРА ДЛЯ 14-НМ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ СТРУКТУРЫ 

МЕТАЛЛ-ОКСИД-ПОЛУПРОВОДНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА  

Высокоскоростные компараторы позволяют получить максимальную скорость, 

занимая меньше места. Предлагается разработать тактовый компаратор для 14-нм 

КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) техпроцесса, ко-

торый будет иметь входную чувствительность 4 мВ при тактовой частоте 3 ГГц. В 

ходе исследования была выделена одна схема. Параметрическая оптимизация прово-

дилась с помощью модели SPICE, а физическое моделирование - с помощью прог-

раммного инструмента Custom Compiler. Отображение и измерение результатов 

проводилось через программный инструмент WaveView.  

Ключевые слова: компаратор, SPICE, симметричная и асимметричная плани-

ровка, физическая планировка. 

G.A. OHANYAN, M.T. MANVELYAN, N.G. MARGARYAN,  

M.TS. AIVAZYAN 

DESIGN OF HIGH-SPEED CLOCKED COMPARATOR FOR THE 14NM 

CMOS TECHNOLOGICAL PROCESS 

High-speed comparators allow to get maximum speed while taking up less space. It 

is proposed to design a clocked comparator for the 14-nm CMOS technological process, 

which will have an input sensitivity of 4 milli volt at a clock rate of 3 Gigahertz. During the 

research, one scheme was observed, parametric optimization was performed through the 

SPICE model, physical modeling was performed using Custom Compiler. Results were 

displayed and measured using WaveView. 

Keywords: comparator, SPICE, symmetrical and asymmetrical layout, physical 

layout. 

 


